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NAYTTOKENNO JA MENETELMA SEN VALMISTAMISEKSI - PRESENTATIONS-
CELL OCH FORFARANDE FOR DESS FRAMSTALLNING

Keksintd kohdistuu optiseen nayttokennoon ja menetelmdidn sen

valmistamiseksi oheisten patenttivaatimusten 1 ja 2 johdan-

tojen mukaisesti.

Valmistettaessa optisia ndyttokennoja asetetaan hyvin suuret
vaatimukset ndyttokennon kahden osan vidliselle tasoyhden-
suuntaisuudelle, Valmistettaessa nidyttokennoja 20-30 mm
reunasivupituuteen saakka tulee o©osien reunojen vidlisen
tiivistysjdrjestelyn olla riittdvd pitdmiddn osat tasoyhden-
suuntaisina. Lisdksi tulee itse osien lujuuden tassid suu-
ruusluokassa olla riittdva yllapitdmddn myds osien pintojen
likimaista tasoyhdensuuntaisuutta. Tunnetaan useita menetel-
mid osien valisen vdlitilan tiivistdmiseksi ja niiden vili-
sen etdisyyden varmistamiseksi, ja tilan tdyttdmistd neste-

kiteilld on selostettu useissa julkaisuissa.

Edelld mainitun rajan ylittdvaid suuruusluokkaa olevissa
optisissa ndyttdkennoissa esiintyy suuria vaikeuksia varmis-
taa osien vdlinen tasoyhdensuuntaisuus kehdtiivistyksen
avulla. Tyypillinen arvo osien vidliselle etdisyydelle ndyt-
tokennossa, jossa on nestekiteitd, on 10 pum ts5 9. Tama
etdisyys on hyvin ratkaiseva ilmaisun optiselle tehokkuudel-—
le. Optisten ndyttdkennojen valmistaminen suurempina yksik-

koind on siis osittain ollut timidn asiantilan estimis.

Suuruusluokkaa 8-10 mm olevat optiset néytfékennot ovat
olleet hyvin k3dyttdkelpoisia, ja kdytto voi laajentua suu-
resti lentokenttd- ja linja-autoterminaaleissa, busseissa ja
raitiovaunuissa rautatie- ja metroasemilla jne. Tdtd suu-
ruutta olevilla optisilla nidytttkennoilla on luonnollisesti
markkinoita muuttuvalla tekstilld tapahtuvassa informoinnis-—
sa sekd vdlitettdessd visuaalista informaatiota ja telepal-

velujen yhteydessid.
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Jotta ylldpidettdisiin tasoyhdensuuntaisuutta osien vdlilla

suurehkoissa optisissa ndyttdkennoissa, on osien valiin

pantava kappale, joka pitad osat halutulla etdisyydell’d

toisistaan.

Keksinndon mukaisen optisen ndyttokennon yhteydessa tdmid

ongelma ratkaistaan siten, ettd osat on kytketty yhteen ja
pidetddn tasoyhdensuuntaisina joukolla kuulamaisia monodis-

pergoituja hiukkasia, joista kukin sijaitsee kumpaakin osaa

vasten Jja Jjotka tdten m#dAArddvdat osien valisen etdisyyden,
hiukkasten ollessa tdlloin jakautuneina homogeenisesti ja
yksittain substraatin kocko alueelle niin, ettd nestekiteista
muodostuvan kerroksen paksuus on kuulamaisten monodispergoi-

tujen hiukkasten halkaisijan madardimia.

Keksinndn mukaisen ndyttdkennon valmistus tapahtuu siten,
ettd toinen mainituista osista sijolitetaan pdlylta ja vie—
railta hiukkasilta suljettuun tilaan, ettd tilaan muodoste-~
taan paineenalaisen kaasun avulla kuulamaisista monodisper-—
goiduista hiukkasista muodostuva pdlypilven tapainen, turbu-
lenttinen pilvi niin, ettd hiukkaset sopivan ajanjakson
aikana jakautuvat homogeenisesti osan koko alueelle, ettty
hiukkasten jakautumista ja tiheyttd osalla ohjataan suunna-
tulla painekaasun puhalluksella tilan sis#Hn, ettd toinen
osa asetetaan edellidmainitulla osalla olevia hiukkasia
vasten ja osat tiivistetddn reunoiltaan sopivalla tiivistys-

laitteella, ja ettd osien vidliseen tilaan muodostetaan tyhjs

ja tila tHytetddn nestekiteills.

Piirustuksissa kuva 1 esittdid leikkausta suljetusta tilasta
hiukkasten dispergointia varten, ja kuva 2 esittidd leikkausta
optisesta nHdyttdkennosta, jossa on yhdensuuntaiset osat,

tiivistys, kuulamaiset hiukkaset ja nestekiteet.

Mentelmdn yhteydessd valmistettaessa yksikkdH, jossa on
kaksi tasoyhdensuuntaista levysd, sovitetaan ensiksi sopiva

ensimmdinen osa 1 pdlyltd ja vierailta hiukkasilta suljet-
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tuun tilaan 6. Osan on tdlldin oltava pdlytdn. Mahdollisesti

osa sijoitetaan ensiksi esikammioon. Tilaan 6 on sovitettu

suuttimia 7 kaasun sisdidnpuhaltamista varten. Kaasu voi olla

ilmaa tai muuta sopivaa kaasua kuten typped tal inerttis

kaasua. Suutin tail suuttimet 7 on sovitettu niin, ettid kaasu

puhaltaa ylds niin suuren mAdr&dn hiukkasia, ettd ndmd muo-

dostavat pdlypilven ja asettuvat osan 1 pinnalle homogeeni-

sesti jakautuneena. Sen jalkeen, kun osalle on saatu tuoduk-

si riittdvd mddrd hiukkasia 5, osa otetaan ulos tilasta 6,
toinen osa 2 pannaan osalle 1 olevia hiukkasia 5 vasten ja

tiiviste kiinnitetddn osien 1, 2 kehien vdliin. Sen jdlkeen
osien 1, 2 vdlinen v#Hlitila tyhjennetdan ja yksittaisten
hiukkasten 5 vdlinen tila tHdytetd#dn nestekiteilld. 0Osille on

tunnetulla tavalla tuotu sdhkdisid johtomuodostelmia niin,

ettd etukdteen madriteltyji kerroksen alueita, jossa on

nestekiteits, voidaan aktivoida synnyttamalls sdhkdinen

kentta.

Kuulamaiset monodispergoidut hiukkaset 5 voidaan myds johtaa
tilaan 6 turbulenssin synnyttédvien suuttimien 7 ldpi, jotta

hiukkaset 5 saataisiin pdlypilven tapaiseen turbulenssiin

tilan 6 sisglla.

Erds keksinnon mukainen optinen ndyttbkenno kidsittidd kaksi

osaa 1 ja 2, jotka on kytketty yhteen tiivisteen 4 avulla ja

Joita pidetddn tasoyhdensuuntaisina silli, ettd kuulamaiset

monodispergoidut hiukkaset 5 ovat molempien osien pintoja
vasten. Osien 1 ja 2 vdlinen etdisyys on tdten homogeeninen
osien koko pinnoilla, koska hiukkaset ovat yhdenmukaisia.
Hiukkaset 5 on jaettu homogeenisesti ja yksittdin osan
alueelle niin, ettd nestekiteitd 5 voidaan sovittaa yksit-

tdisten hiukkasten 5 vHliseen valitilaan 3.

Hiukkasten 5 jakautumista ja tiheytta voidaan ohjata silli
ajalla, jonka osa 1 sijaitsee turbulenttisessa ympdristéssi,

jossa on kuulamaisia monodigpergoituja hiukkasia 5. Monodis-
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pergoidut hiukkaset voivat olla synteettistd polymeerimate-

riaalia, varsinkin polystyreenisi.
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PATENTTIVAATIMUKSET
1. Nestekidetyyppid oleva ndyttdkenno, jossa on kaksi taso-
yhdensuuntaista osaa (1, 2), joista ainakin toinen on valoa
ldpdisevid, osien vdlissd oleva kerros (3) nestekiteitid,
sopiva suljenta (4) osien (1, 2) wvialilld sekd sdhkoiset
kytkenndt osilla oleviin johtomuodostelmiin, jotta voitai-

siin aikaansaada selektiivisesti s&hkdinen kenttd etukdteen
madrdttyjen kerroksen alueiden aktivoimiseksi, t un n e t-
t u siitsd, ettd osat (1, 2) on kytketty yhteen ja pidetddn
tasoyhdensuuntaisina joukolla kuulamaisia monodispergoituja
hiukkasia (5), joista kukin sijaitsee kumpaakin osaa (1, 2)
vasten ja jotka tdten mdHrddvidt osien wvdlisen etidisyyden,
hiukkasten (5) ollessa t&dlldin jakautuneina homogeenisesti
ja yksittdin substraatin (1, 2) koko alueelle niin, etta
nestekiteistd muodostuvan kerroksen (3) paksuus on kuula-

maisten monodispergoitujen hiukkasten halkaisijan mEHrdiami.

2. Menetelmd yksikdn, jossa on kaksi tasoyhdensuuntaista
pintaa pienelld keskindiselld etdisyydelld, valmistamiseksi,
erityisesti sellaisen yksikdn, Joka kadsittid nestekidetyyp-
pid olevan ndyttokennon, jossa on kaksi tasoyhdensuuntaista
osaa (1, 2), joista ainakin toinen on valoa ldpdisevd, osien
vdlissd oleva kerros (3) nestekiteits, sopiva suljenta (4)
osien v&lilld sekd sdhkGiset kytkennsdt osilla oleviin johto-
muodostelmiin, jotta voitaisiin aikaansaada selektiivisesti
sdhkdinen kenttd etukdteen mHdrittyja kerroksen (3) alueiden
aktivoimiseksi, tunnet tu siiti, ettd toinen maini-
tuista osista (1) sijoitetaan pdlyltd ja vierailta hiukka-
silta suljettuun tilaan (6), ettd tilaan muodostetaan pai-
neenalaisen kaasun avulla kuulamaisista monodispergoiduista
hiukkasista (5) muodostuva pdlypilven tapainen, turbulentti-
nen pilvi niin, ettd hiukkaset sopivan ajanjakson aikana
Jakautuvat homogeenisesti osan (1) koko alueelle, ettd
hiukkasten (5) jakautumista ja tiheyttsd osalla (1) ohjataan
suunnatulla painekaasun puhalluksella tilan (6) sisdidn, ettd

toinen osa (2) asetetaan edelldmainitulla osalla (1) olevia
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vasten ja osat tiivistetddn reunoiltaan sopi-

hiukkasia (5)
ettd osien vdliseen

valla tiivistyslaitteella,
muodostetaan tyhjo ja tila tdytetddn nestekiteilld.

ja tilaan

Patenttivaatimuksen 2 mukainen menetelmd, t un n e t t u

3.
puhalletaan tilan (6) sisdan

siitd, ettd hiukkaset (5)

yhdessd painekaasun kanssa.
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PATENTKRAV

1. Optisk preséntationscell av vatskekristalltyp
med dels tvé planparallella substrat (1, 2), varav minst
ett dr ljusgenomtrdngligt, dels ett mellanliggande skikt
(3) av vdatskekristaller, dels en ldmplig forsegling
(4) mellan substraten (1, 2) samt dels elektriska anslut-
ningar till ledningskonstruktioner pd substraten for
selektivt upprdttande av elektriska falt och ddrigenom
aktivering av pa fdrhand bestémda omraden av skiktet,
kdnnetecknad ddarav, atf substraten (1, 2)
dr hopkopplade och hdlles planparallella genom att fle-
ra, kulformade, monodispersa partiklar (5) alla anlig-

ger mot bagge substraten (1, 2) och darigenom bestammer

-avstanden mellan dessa, varvid partiklarna (5) dr for-

delade homogent och individuellt 6ver substratets (1,

2) hela yta, sd att tjockleken av skiktet (3) av fly-
tande kristaller bestdmmes av de kulformade, monodispersa
partiklarnas diameter,

2. Sdatt att framstdlla en enhet av tva planparallella
plattor med litet inbdrdes avstand, speciellt en enhet
omfattande en optisk presentationscell av vdtskekristall-
typ med dels tva planparallella substrat (1, 2), varav
minst ett a4r ljusgenomtrangligt, dels ett mellanlig-
gande skikt (3) av vdtskekristaller, dels en ldmplig
férsegling
(4) mellan substraten och dels elektriska anslutningar -
till ledningskonstruktioner p& substraten for selek-
tivt upprdttande av elektriska fidlt och ddrigenom akti-
vering av pa forhand bestidmda omraden av skiktet (3),
kdnnetecknat dirav, att ett lampligt, forsta
substrat (1) anordnas i ett for damm och frdmmande par-
tiklar slutet rum (6); att en dammolnsliknandé, turbu~
lent milj® av kulformade, monodispersa partiklar (5)
upprdttas inne i rummet med hjdlp av gas under tryck,
sd att partiklarna under en ldmplig tidsperiod fdrdelas
homogent &ver substratets (1) hela yta; att foérdelningen

och tdtheten av partiklarna pd substratet (1) styrs



genom riktad inblédsning av tryckgas 1 rummet (6); att ett
(2) ldgges mot partiklarna (5) pd det fdrsta

andra substrat
omkrets tHtas medelst en

substratet (1): att substratens

ldmplig tditningsanordning, och

substraten evakueras samt fylles med viatskekristaller.

att mellanrummet mellan

k annettec kna t didrav, att

3. S&dtt enligt krav 2,

(5) blases in i rummet (6) tillsammans med

partiklarna

tryckgasen.
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